
主要技术特性
 › 针对DCM、CCM、QR工作模式进行了优化
 › 支持最高800 kHz的开关频率
 › 标准和逻辑电平MOSFET驱动能力
 › 采用2通道Vcc电源供电，VCC输入范围低至0 V

 › 无需辅助绕组进行高边或低边整流
 › 智能比例栅极驱动器实现在CCM下快速SR关断
 › 可调节导通屏蔽时间，提高抗噪能力
 › 专有自适应导通检测可防止SR FET在DCM模式下的错误导通
 › 10 ns典型关断传播延时
 › 采用TSOT23-6 FC封装 关键应用

 › PD充电器、适配器
 › 壁式插座、条形插座
 › 工业电源和辅助电源
 › AC/DC转换器

NEX81801
 › 1.0–2.0 μS最短导通时间

NEX81802
 › 0.5–1.5 μS最短导通时间

主要优势
 › 针对不同开关频率反激式转换器优化的两个版本
 › 转换效率更高，功率密度更高
 › 待机功耗更低
 › BOM器件更少
 › 系统可靠性更高
 › Nexperia提供从控制器到分立式功率器件的AC/DC反激式电源一站
式解决方案

从市场趋势来看，AC/DC反激式PD充电器和适配器需要更低待机功耗、更高转换效率、更高功率密
度、更低系统成本和更高可靠性。为满足市场需求，Nexperia提供了一系列反激式自适应同步整流
控制器。结合Nexperia分立式功率器件，我们可以为PD充电器、适配器、壁式插座、条形插座、工业
电源、辅助电源以及其他AC/DC转换器应用提供一站式AC/DC解决方案。

用于AC/DC PD充电器和适配器的
NEX81801/NEX81802自适应同步
整流控制器

现状说明书



型号

特性

工作模式 BVdss (V) 最大频率(kHz) VCC Reg (V) DRV灌电流(A) 最短导通时间
(us)

关断传播(ns) 封装

NEX81801DA CCM/QR/DCM 120 400 6~9 4 1.0~2.0 10 TSOT23-6

NEX81802DA CCM/QR/DCM 120 800 6~9 4 0.5~1.5 10 TSOT23-6

典型应用
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